
Układ CTE, 1242N zawiera: 
- detektoi koincydencyjny współpracujący z filtrem LCf 
- wewnętrzny stabilizator napięcia. 
Charakteryzuje się stępującymi cechami: 
- możliwością regulacji prądem stałym dozłomu napięcia 
wyjśoiowego sygnału foniif 

- stałym poziomem sygnału wyjściowego, 
- wymaga małej iłoćo* elementów zewnętrznych, 
- ma szeroki zakres napięć zasilających /6 do 10 V/* 
Układ ten jest przeznaozony do stosowania: 
- w torach odbiorników radiowych FM, 
- w togach odbiorników TV. 

Parametry dopuszczalne 
^amb a + 2 5°C/ 

U L 1242N 

Układ wzmacniacza p.cz. 

Obudowa ĆE 70 

Oznaczenie [ Nazwa Jedn. Wartość Jedn. 
min max 

ucc Napięoie zasilania V 6 18 

U5 Napięcie na wyprowadzeniu 5 V k 

Prąd kolektora dodatkowego 
tranzystora 

mA 5 

rB4 Prąd bazy dodatkowego tranzys-
t ora mA 2 

IZ12 Prąd stabilłetora ciągły 
t < 1 min mA 15 

20 
Moc tracona ciągła 

t ^ 1 min mW 
400 
500 

Temperatura otoczenia w ozasie 
praoy -25 -1-70 

tstg Temperatura przeohowywania °C -40 +125 

fI Zakres ozęstotliwoćoi sygnału 
wejśoiowego 

MHz 12 

Uk ł ad wyprowadzeń 

fiil fi3l lwi Ril Roi m rei 

"U! tU U F Lii UJ Lii n r 
3 6 

Opis wyprowadzać' 

1. Masa 
2. Wejście wzmacniać2a różnicowego p.cz, 
3. Kolektor tranzystora dodatkowego 
4. Baza tranzystora dodatkowego 
5. Regulacja n a t l e n i a sygnału fontl 
6. Nłe podłączać 
7. Wyjśc ie sygnału p.cz. 

8. Wyjśc ie sygnału m.cz. 
9. Wyjśc ie sygnału p.cz. 

10. Ni ej podłączać 
11. Zas i lan ie układu 
12. Diody Zenera 
13. Wy jśc ie s/gnału p.cz. 
U . Wejście sygnału p.ęz. 



(Th 

Sehwnoł w«wnj|frzny 

Parametry charakterystyczne 
A „ b - +25°C/ 

OsruŁocenie Na swa Jedn. Wartość Warunki pomiaru 
DWagi OsruŁocenie Na swa Jedn. 

min typ M X 
Warunki pomiaru 

DWagi 

Spoczynkowy prąd Ba-
si lania 11 

10 18 wyprowadzenie 5 
niepodłąozone 

Spoczynkowy prąd Ba-
si lania 11 

12 20 wyprowadzenie 5 
podłączona do 
m a y 

AU Wzmocnienie napięcio-
we sygnału p.o*. dB 68 Ucc-12 y; fp-6,5 MHz 

Uj-10 )aV 

°6» P10 Wapięcie wyjMolowe 
roiędzyszozytowe 
p.oz, wmonitosa 
ogranicznika 

mV 250 
Ucc«12 .TJ fp-6,5 MHz 
Uj-10 my 

Hapięoie wyjściowe 
nwcz* V 0,5 Ucc-12 V; fp»6,5 MHz 

Af-±50 kHz; Uj-10 mV 
f^-1 kHz; Q-45 

°I lim Wejściowe napięcie 
progu ograniczenia 75 UC0-12 V; fp«6,5 MHz 

Af-+50 kHz; Uz-10 mT 
fB-1 kHz; Q.45 

ZI Inpedano ja wejściowa 
RI 'l ci 

CI 

kS2 
p* 

12 
6 

Ucc«12 V; fp-6,5 MH» 

37 



od* tabl. 
Oznao zenie l a m Jedn. Wartość Warunki poalaru 

Uwagi Oznao zenie l a m Jedn. 
nin typ M X 

Warunki poalaru 
Uwagi 

a o BezystanoJa wyjśoiowa 
r 1*9 2,6 3,3 * c c - 1 2 V 

A U 0 Zakres regulacji na-
tężenia sygnału os. 
potenoJ«setren włą-
czonym aiędzy wypro-
wadsenlen 5 a aasą 

dB 70 
• 

Ucc.12 V; fp-6,5 MHs 
f^-1 kHz; A*-+50 kHz 
U2«10 aV; Q-45 

*5 Rezystancja poten-
ojoaetru regulują-
cego natężenie sy-
gnału • •os* 

k$2 
4,7 A UQ—1 dB Ucc-12 • 

fp-6,5 MHs 
kHs 

Af-+50 kHz 
Uj-lTJ mt 
Q-45 

*5 Rezystancja poten-
ojoaetru regulują-
cego natężenie sy-
gnału • •os* 

k$2 
1 t 

I 
A U 0 — 7 0 dB 

Ucc-12 • 
fp-6,5 MHs 

kHs 
Af-+50 kHz 
Uj-lTJ mt 
Q-45 

U5 Napięoie na wypro-
wadzeniu nr 5 V 

2,* AtJ0—1 dB u c c « 1 2 T 

fp-6f5 MHz 
tmm 1 kHr 
Af-+50 kHs 
Uj-10 a? 
Q-45 

U5 Napięoie na wypro-
wadzeniu nr 5 V 

/ A U 0 — 7 0 dB 
u c c « 1 2 T 

fp-6f5 MHz 
tmm 1 kHr 
Af-+50 kHs 
Uj-10 a? 
Q-45 

A MB 

• 

Współczynnik tłunle-
nia sygnału AM 

dB 
45 55 

Uj-5^00 JŁV5 
• - 3 0 * 

* c c - 1 2 t 

*p-6,5 «H* 
tmm 1 kHS 
Af-+50 kHz 

A MB 

• 

Współczynnik tłunle-
nia sygnału AM 

dB 
60 68 

U j - 1 0 aY? 
a -30* 

* c c - 1 2 t 

*p-6,5 «H* 
tmm 1 kHS 
Af-+50 kHz 

h Współczynnik znie-
kształceń nielinio-
wych 

* 3 4 
Ucc-12 fp-6,5 MHz 
A f - + 5 0 kHs; U j - 1 0 aT 
f -1 kHz; Q-45 n 

U8 Napięcie stałe na 
wyjściu przy Uj-0 T 7,* u c c - 1 2 T 

UZ/12/ Napięcie stabili-
zacji stabilistora V 11,2 12 13,2 IZ/12/'5 ** 

PZ Rezystancja dynami-
czna stablllstora 30 55 IZ/12/- 5" 1 .. 

h21B Statyozny współosyn-
nik wzmocnienia prą-
dowego dodatkowego 
tranzystora 

25 80 
* 

V 1 **» W 5 T 

UCBO Napięoie złącza ko-
lekt or-emlt er dodat-
kowego tranzystora 

7 1 i Ic-500 pA 

Schtmof aplikacyjny 


